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DEUTSCHE NORMEN

Mirz 1971

Gehduse 200 A3 und 200 B3

fiir Halbleiterbauelemente
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Cases 200 A3 and 200 B3 for semiconductor devices; main dimensions

Zusammenhang mit der IEC-Empfehlung 191-2/1966 siehe Erlduterungen.
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Anstelle von Anschlufifahnen dirfen auch
Drahte von mindestens 25mm Lange vorge -

Die Normen iiber Gehéuse fiir Halbleiterbauelemente sind in den MaBbuchstaben im wesentlichen so abgestimmt, da
fiir gleichartige Abmessungen gleiche MaBbuchstaben gelten. Dadurch ist die Reihenfolge der Indizes innerhalb dieser
Norm nicht fortlaufend.

Die Gehaduse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen ; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.

sehen werden, die bei Bedarf zu Osen

gebogen werden konnen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

P MaRbuchstabe
Kleinstmaf Nennmaf} GroBtmal
IEC
Gehiduse 200 A3
dy Dy - - 11
dy w — M5 -
ds T, 1,5 - 2,3
dsg DTy 1,1 - 2,3
hq N 7 - 9
‘ hy - 1,5 - -
hg Ny - - 2
lg Gy — — 25
s E — 11 —
Gehiuse 200 B3
hy ] N 10 —~ 12
iibrige Maf3e wie Gehéiuse 200 A3

Gehdusekurzzeichen fiir Halbleiterbauelemente siehe DIN 41 870 Blatt 1

1) Im Bereich des Ma3es hg darf der Schaftdurchmesser den Au3endurchmesser des Gewindes nicht iiberschreiten.
Die Abrundung des Uberganges zur Auflage soll nicht grofer als 0,3 mm sein.
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Erlduterungen

Die Gehiuse 200 A3 und 200 B3 werden fiir Thyristoren
verwendet ; #ulerlich von den Gehiusen fiir Gleichrichter-
dioden durch das Vorhandensein eines zusitzlichen
Steueranschlusses zu unterscheiden.

Das Gehéuse 200 B3 ist in der IEC-Empfehlung 191-2/
Ausgabe 1966 Mechanical standardization of semicon-
ductor devices, Part 2: Dimensions (Mechanische Nor-
mung von Halbleiterbauelementen, Teil 2: Abmessungen)
auf Seite 191-I-13a/b mit der IEC-Bezeichnung A 13M
enthalten. Gegeniiber den dort festgelegten MaBBen be-
stehen nur insofern Abweichungen, als die IEC-Empfeh-
lung fiir das Gehéduse oberhalb des Gewindes nur einen
Zylinder festlegt, der durch das MaB /g und das EckenmaB

Full document details: DIN 41891:1971-03

des Sechskantes gegeben ist. Es ist deshalb in der IEC-
Empfehlung auch nicht die H6he des Sechskantes ver-
maft.

Das Maf h, (N) gibt die IEC-Empfehlung mit 10,72 bis
11,50 mm an.

Fiir die deutsche Norm ist diese Abmessung geringfiigig
nach beiden Seiten erweitert worden, ohne da3 bei
Ersatzfragen daraus Schwierigkeiten erwachsen diirften.
In Deutschland wird das Gehiuse vorwiegend mit einer
Gewindeldnge von 7 bis 9 mm verwendet. Diese Abwei-
chung erfordert eine besondere Kennzeichnung, die

als 200 A3 festgelegt wurde; der Typ 200 A3 stellt also
eine Variante des Typs 200 B3 dar.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-41891-1971-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-41891-1971-03

